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MAC 411A, MAB 411A OPERACNI ZESILOVAC SE VSTUPY JFET

ONEPALNOHHBIN YCUNNTEND C BXOAAMU JFET e OPERATIONAL AMPLIFIER WITCH JFET INPUTS o
OPERATIONSVERSTARKER MIT JFET-EINGANGEN

Monoliticky opera¢ni zesilova¢ se vstupy JFET. - .
Uio E 8| NC

Obvody se vyznaéuiji:

. . " " -IN |2 7|+ Uee
— nizkou vstupni napétovou nesymetrii 0
— malym teplotnim driftemn N
— malymi vstupnimi klidovymi proudy YIS E' out
Obvody jsou uréeny pro konstrukci velmi rychlych integracnich obvo- “Uee E El Uo
dd, rychlych D/A prevodnikd, vzorkovacich zesilovacu apod. MABUIIA

Pouzdro:

MAC 411A: kovové pouzdro s osmi vyvody,
MAB 411A: plastové pouzdro s 2X Ctyfmi vyvody ve dvou fadach.

Zahrani¢ni analog: LF 411AMH
LF 411ACN
National Semiconductor

Typické zapojeni

Zapojeni vyvoda
(pohled shora)

1 — kompenzace Ug
2 — invertujici vstup
3 — neinvertujici vstup

4 — —Ug

5 — kompenzace U,
6 — vystup

7 — +Uqc

8 — nezapojen
Mezni hodnoty:

min. max.
Napajeci napéti Uee 122 Vv
Rozdilové vstupni napéti Up 138 \%
Rozsah vstupniho napéti U, +19 \
Doba trvani zkratu na vystupu t bez omezeni
Vykonova ztrata?) MAC 411A P 670 mwW
MAB 411A P 500 mw
Teplota pfechodu MAC 411A T 150 °C
MAB 411A T; 1156 °C
Tepelny odpor MAC 411A R 150 °C/W
MAB 411A Rya 160 C/W |
Rozsah pracovni teploty okoli MAC 411A T, —55 +125 °C
MAB 411A T. 0 +70 °C
Rozsah skiadovaci teploty Tag —65 +150 °C

1) Neni-li uvedeno jinak, pak maximalni zaporné vstupni napéti je rovno zapornému napajecimu napéti.
2) PFi provozu za zvy$ené teploty musi byt vykonova ztrata omezena podie hodnoty tepelného odporu.
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Charakteristické Gdaje: Uge=120V; MAC 411A: T,=—55...+125°C
MAB 411A: T,=0... +70 °C neni-li uvedeno jinak

nom. min.—max.
Statické parametry

Vstupni napétova nesymetrie
Uy =0V; Rg=10kQ
T,=25° Uos 03 <0,5 mv

Pramérny teplotni drift

vstupni napétové nesymetrie
Rs=10kQ Uos/AT 7 <10 uv/°C

Vstupni proudova nesymetrie
Uge==£15V; Ugy=0V

T,= 25°C los 25 <100 pA
T,= 70°C;MAB411A los <@ nA
T,=125°C; MAC 411A los <25 nA

Vstupni klidovy proud
Uge =215 V; Uy =0V

T,= 25°C Iy 50 <200 pA

T,= 70°C MAB411A Iy <4 nA

T;=125°C MAC 411A Iy <50 nA
Vstupni odpor

T,=25°C R 102 Q

Napéfovy zisk pfi velkém signaiu
Uge =115 V; Up =110V

R =2kQ T,=25°C AvoL 200 >50 V/mVv
7,=0...70 °C MAB 411A AvoL 200 250 V/mVv
T,=-55...+125 °C MAC 411A AvoL 200 >50 V/mV

Rozkmit vystupniho signalu

Uge =215 V; A =10 kQ Uo +13,5 2112 \'
Rozsah souhlasného vstupniho napéti

kladného +Ucn 19,5 >16 \

zaporného —Uem 16,5 \
Potlacéeni souhlasného signalu

Rs <10kQ CMR 100 >80 dB
Potlaceni viivu zmény napajeciho napéti SVR 100 >80 dB
Napajeci proud loc 1,8 <28 mA
Dynamické parametry
Rychlost piebéhu

Uge=215V; T,=25°C SR 15 210 V/ius
Sitka pasma

Uge=215V; T,=25°C GBW 4 >3 MHz

Spektraini hodnota vstupniho $umového napéti
T.=25°C; Rg=1009Q
f=1kHz e, 25 nv/,/Az
Spektraini hustota vstupniho Sumového proudu
T,=25°; f=1kHz i 0,01 pA//AZ
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MAC 412A, MAB 412A DVOJITY OPERACNI ZESILOVAC
SE VSTUPY JFET

CABOEHHbLIN ONEPALUMOHHBLIN YCUNUTEND C BXOJAMU JFET e DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER WITCH JFET INPUTS e
DOPPEL-OPERATIONSVERSTARKER MIT JFET-EINGANGEN

Monoliticky dvojity opera¢ni zesilovat se vstupy JFET. -
0UT1E
Obvody se vyznacuiji:
— nizkou vstupni nap&tovou nesymetrii -12] 7four2
— malym teplotnim driftem R
— malymi vstupnimi klidovymi proudy U Q E’"Nz
MABA412A

Obvody jsou uréeny pro konstrukci velmi rychlych integraénich obvo- Uec |4
du, rychlych D/A prevodnikl, vzorkovacich zesilovaél apod.

Pouzdro: *Ucc
MAC 412A: kovové pouzdro s osmi vyvody.
MAB 412A: plastové pouzdro s 2X &tyfmi vyvody ve dvou fadach

Zahrani¢ni analog: LF 412AMH
LF 412ACN
National Semiconductor

“Uce

Zapojeni vyvodu
(pohled shora)

1 — vystup prvniho OZ

2 — invertujici vstup prvniho OZ

3 — neinvertujici vstup prvniho OZ
4 = —Ugc

5 — neinvertujici vstup druhého OZ
6 — invertujici vstup druhého OZ

7 — vystup druhého OZ

8 — +Uqc
Mezni hodnoty:
min. max.
Napajeci napéti Usc 122 v
Rozdilové vstupni napéti Up +38 \
Rozsah vstupniho napéti') Y, +19 Vv
Doba trvani zkratu na vystupu?) t bez omezeni
Vykonova ztrata®) MAC 412A P 670 mw
MAB 412A P 500 mw
Teplota pfechodu MAC 412A T, 150 °C
MAB 412A T 115 °C
Tepelny odpor MAC 412A Ria 150 °C/W
MAB 412A Rinia 160 °C/W
Rozsah pracovni teploty okoli MAC 412A T. —55 +125 °C
MAB 412A T. 0 +70 ) °C
Rozsah skladovaci teploty Tag —65 +1560 °C

1) Neni-li uvedeno jinak, pak maximalni zaporné vstupni napéti je rovno zapornému napajecimu napéti.

2) Bez omezeni mize byt zkratovan proti zemi vystup pouze jednoho z operacnich zesilovact, nebot jinak by byla piekroce-
na mezni teplota pfechodu.

3) Pfi provozu za zvy$ené teploty musi byt vykonova ztrata omezena podie hodnoty tepelného odporu.
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Charakteristické adaje: Uge=120V;MAC 412A: T,=—55...+125°C
MAB 412A: T,=0...+70 °C neni-li uvedeno jinak
nom. min.—max.

Statické parametry
Vstupni napétova nesymetrie

Uen=0V; Rg=10kQ

T.=25°C Uos 0,5 <1,0 mvV
Primérny teplotni drift vstupni napétové nesymetrie

Ry =10kQ Uos/ar 7 <10 uv/rC
Vstupni proudova nesymetrie

Uge=F15V; Ugy =0V

T,= 25°C los 25 <100 pA

T,= 70°C; MAB 412A los <2 nA

T;=125°C; MAC 412A los <25 nA
Vstupni klidovy proud

Uge=F15V; Uy =0V

T,= 25°C Iy 50 <200 pA

T;= 70°C; MAB 412A Ig <4 nA

T, =125 °C; MAC 412A I <50 nA
Vstupni odpor

T,=25°C Ry 1012 Q
Napétovy zisk pri velkém signalu

Ug=215V; Up =210V

RL=2k® T,=25°C AvoL 200 >50 V/mV

T,=0...70°C MAB 412A AyoL 200 250 V/mV
T,=—55...+125 °C MAC 412A AvoL 200 250 V/mV

Rozkmit vystupniho signalu

Uge=%15V; R, =10kQ Uo +13,6 >+12 Vv
Rozsah souhlasného vstupniho napéti

kladného +Uen 19,5 >16 Vv

zaporného ~Ucy 16,5 >16 \Y
Potlageni souhlasného signalu

Rg <10 kQ CMR 100 >80 dB
Potlageni vlivu zmény napajeciho napéti SVR 100 280 dB
Napéajeci proud lec 3,6 <5,6 mA
Dynamické parametry
Oddeéleni kanall

vztazeno na vstup

T,=25°C,f=1Hz ... 20 kHz -120 dB
Rychlost pfebéhu

Uge=%15V; T,=25°C SR 15 210 V/ps
Sitka pasma

Ugc=%15V; T,=25°C GBW 4 23 mHz
Spektralni hustota vstupniho sumového napéti

T,=25°C; Rg= 100 Q

f=1kHz e, 25 nv//Hz
Spektralni hustotota vstupniho Sumového proudu

T,=25°C;f=1kHz iy 0,01 pA//Hz




